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( L96N_O/ GOLKSP )

SAMTEC_N_DO 1/ 0O Banks 2 & 3 run on VCCO ADJ
SAMTEC_P_DO
( L96P_0/ GOLK4S ) 110 Bank 2
UsC
SAMTEC N D1 c21
SAMTEC P DL Cop | LOIN.2
SAMTEC N D2 E1g Lgép_g
SAMTEC P D2 £18 II:OZIF\’LZ
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JN1 S2 51¢ 6 -6 INAL S3 SAMTEC N D8 G18 | 5ons
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7 p 1 2 SAMTEC_PWR_DO L22P_2
INL S4 [ El AN T iy ss 3 g g;sAMTECJWKm — Gl | 24N "2
IN s6 SAMTEC P D9 G20 —
JTAG_TDI i 1222 - 5 6 [& = 24P 2
RSPl ko | B2 samrec P 0 7] o La SAMTEC N DO SAMTEC N D10 G21 | Gan5
- I 15 16 S ALTERA_CLK2LK SAMTEC P D1__ g 10 SAMTEC N _D1 SAMTEC P D10___Go» =
ALTERA CLK2FB ) 7| 12 18 - 1]?° 13 12 SAMTEC N D11 H19 "43P—§
o g %0 20 oy s7 SAMTEC P 32 13 g 14 14 SAMTE D2 SAMTEC P D11 H20 I[Z?F\’Lz
JN1 S8 21 22 JN/I»SQ SAMTEC P D)3 15 16 SAM D3 SAMTEC N D12 H21 —
JNL _S10 23 g% gi 24 SAMTEC P 4 17 i? ig 18 SAM D4 SAMTEC P D12 Hoo tig’;‘%
25 25 2% 26 JN/I»Sll SAMTEC P D)5 19 19 20 20 SAM D5 SAMTEC N D13 117 LASN 2
JN1_S12 21 |57 55|28 InAg s13 21 {57 2o |22 SAMTEC P D13 18 1| 4ep
JN1 S14 29 30 SAMTEC P_[)6 23 24 SAM D6 SAMTEC N D14 119 —
31 gi gg 22 ] s15 SAMTEC P 07 25 gg 2‘6‘ 26 SAM D7 SAMTEC P D14 120 tig’;‘%
JN1 Si16 23 34 SAMTEC P )8 27 28 SAM D8 SAMTEC N D15 121 —
35 gg gg 36 g s17 R % §§ 30 SAMTEC N D9 SAMTEC P D15 122 t?i%
JN1 S18 a7 | o 38 |38 31 {5 3 (32 SAMTEC N D16 A
39 39 20 40 INAR S19 +3.3V_FUSED SAMTEC P 0 233 33 34 34 SA D SAMTEC P D16 K18 L52p 2
JN1 S20 41 |7 42 |42 InA s21 A SAMTEC P 11 35 35 36 |36 SA D K19 | 2905
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( L95N_0/ GCLK7P )

1/ O Banks 4 & 6 run on +3.3V_PTA

SAMTEC_N_B0
SAMTEC_P_BO §< +3.3V_FUSED
( L95P_0/ GCLK6S ) 110 Bank 0 ol +3.3V_FUSED R129
1/0 Banks 0 & 1 run on VCCO ADJ A INIT B > S— 170 Bank 4
= UsA DELAY IN 1 5 TAPS -
SAMTEC N _B1 B4 om0 TAPZ 2 ITNz 12 5 TAP3 4.7k USE
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SAM PAs 15|33 [ s SAMTEC _N_AS| SAMTEC N_Al12 c1a | LOIP1 : —NIM._| R122 5 TTL_NIM_LV3 o | L43N_6
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als Pl= SAMTEC N _Al6 Al3 ::93::1’1 POD2_S6 P4 ::Zgg’e
SAMTEC P _A10 33 3 3 34 SAMTEC Al SAMTEC _P_A1l6 B13 93P POD2_S7 PL 6
SAM P ATl 35 | 30 32 26 SAMTEC N A\ P18 1 O PROTO 22 c12 ::94::1’1 Pob2 S8 B2 ::gig’e
SAM P A 37 28 SAMTEC A\ PROTO 23 B12 — POD2 S9 N5, —
SAMTEC P 413 39 | 3/ 3879 SAMTEC N AN TP19 1 O By LesP1 50D 510 N L52N 6
139 a0 42 SAMTEC_N_AO E121 Losn_weeLkip 5o a1l e 152p 6
SAMTEC P ATa 43 |41 424 SAMTEC N AL SAMTEC_P_AO F1o | L95P_L/GCLKOS FOD2 512 Na] LB4N 6
43 44 SAMTEC_N_CO L96N_1/GCLK3P = L54P 6
SAMTEC P Al15 45 46 SAMTEC N A\ S c <0 E13 — OD2 S13 N1 —
SAMTEC P A16 a7 | %5 46 [4g SAMTEC N A\ AMTEC_P_| L96P_1/GCLK2S FOD? o4 o L9INT6
47 48 3 L91P_6
49 50 OD2 515 M5 _
49 50 T M3 L93N_6
HP_LA_CLK1 M8 Lo3P 6
HP_LA_CLK2 L94N_6
SAMTEC FTS LEDO MA Loar 6
LED1 M L96N 6
> SAMTEC_P_A[0:16] LED2 L96P_6
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e SAMTEC_P_A[0:16]

Sant ec Termi nation Resistors

e SAMTEC_N_A[0:16]

e SAMTEC_P_C[0:16]

pe=({ SAMTEC_N_CJ[0:16]

e SAMTEC_N_DJ[0:16]

SAMTEC P A0 3 R79 SAMTEC_N_AQ SAMTEC P co 3 RS53 SAMTEC N_CO
SAMTEC P A1 3 R7% SAMTEC N_Al SAMTEC P c1 1 R3 SAMTEC N_C1
SAMTEC P A2 3 R5% SAMTEC N_A2 SAMTEC P c2 1 R24 SAMTEC N_C2
SAMTEC P A3 3 R59 SAMTEC N_A3 SAMTEC P c3 3 R23 SAMTEC N_C3
SAMTEC P A4 1 R71 SAMTEC N_A4 SAMTEC P ca 1 R1% SAMTEC N _C4
SAMTEC P A5 3 R76 SAMTEC_N_A5 SAMTEC P c5 3 R31 SAMTEC N_C5
SAMTEC P_A6 3 R56 SAMTEC_N_A6 SAMTEC P c6 1 R6 SAMTEC N_C6
SAMTEC P A7 3 R72 SAMTEC N_A7 SAMTEC P c7_ 3 R1Q SAMTEC N_C7
SAMTEC P A8 3 R6Q SAMTEC N_A8 SAMTEC P c8 1 R29 SAMTEC N_C8
SAMTEC P A9 3 RS57 SAMTEC N_A9 SAMTEC P c9 1 RO SAMTEC N_C9
SAMTEC P_A10 3 R73 SAMTEC_N_A10 SAMTEC P_C10 3 R32 SAMTEC N_C10
SAMTEC P A11 3 R77 SAMTEC_N_A11 SAMTEC P c11 3 RS SAMTEC N_C11
SAMTEC P A12 3 R74 SAMTEC_N_A12 SAMTEC P Cc12 ; R8 SAMTEC N_C12
SAMTEC P_A13 ; R61 SAMTEC_N_A13 SAMTEC P _c13 3 R3Q SAMTEC N_C13
SAMTEC P_A14 1 R58 SAMTEC N_A14 SAMTEC P c14 1 R7 SAMTEC N _C14
SAMTEC P A15 3 R78 SAMTEC_N_A15 SAMTEC P C15 ;1 R34 SAMTEC N_C15
SAMTEC P_A16 3 R62 SAMTEC_N_A16 SAMTEC P C16 ;1 R4 SAMTEC N_C16
e SAMTEC_P_B[0:16] e SAMTEC_N_BJ[0:16] e SAMTEC_P_D[0:16]
SAMTEC P B0o 3 R83 SAMTEC_N_BO SAMTEC P D03 R63 SAMTEC N_DO
SAMTEC P B1 1 R67 SAMTEC N _B1 SAMTEC P D1 1 R52 SAMTEC N D1
SAMTEC P B2 1 R7Q SAMTEC N _B2 SAMTEC P D2 1 R5Q SAMTEC N D2
SAMTEC P B3 3 R66 SAMTEC_N_B3 SAMTEC P D3 3 R46 SAMTEC N_D3
SAMTEC P B4 1 R69 SAMTEC N _B4 SAMTEC P D4 1 R51 SAMTEC N D4
SAMTEC P B5 3 R82 SAMTEC_N_B5 SAMTEC P D5 3 R43 SAMTEC N_D5
SAMTEC P B6 3 R41 SAMTEC_N_B6 SAMTEC P D6 3 R4% SAMTEC N_D6
SAMTEC P_B7 1 R68 SAMTEC_N_B7 SAMTEC P D7 1 R4Q SAMTEC N _D7
SAMTEC P B8 3 R6% SAMTEC N_B8 SAMTEC P D8 3 R49 SAMTEC N_D8
SAMTEC P B9 3 R86 SAMTEC_N_B9 SAMTEC P D9 3 R4%1 SAMTEC N_D9
SAMTEC P B10 j R81 SAMTEC_N_B10 SAMTEC P D10 3 R42 SAMTEC_N_D10
SAMTEC P B11 1 R48 SAMTEC N _B11 SAMTEC P D11 1 R3% SAMTEC N D11
SAMTEC P B12 1 R8% SAMTEC N _B12 SAMTEC P D12 1 R36 SAMTEC N D12
SAMTEC P B13 ; R64 SAMTEC_N_B13 SAMTEC P D13 3 R39 SAMTEC N_D13
SAMTEC P B14 1 R54 SAMTEC N _B14 SAMTEC P D14 1 R33 SAMTEC N D14
SAMTEC P B15 ; R84 SAMTEC_N_B15 SAMTEC P D15 3 R37 SAMTEC_N_D15
SAMTEC P B16 3 R8Q SAMTEC_N_B16 SAMTEC P D16 3 R38 SAMTEC N_D16
Al'l Term nation Resistors are 100 ohnms.
s1 u12
O\O » RESETB [ 4] @ EEEE = PROG B

> NC PFO

% RESET_SW vee  GND

- MAX708TCSA

+3.3V_FUSED -
c1
0.1uF

JTAG_TCK
JTAG_TDO
JTAG_TMS

JTAG_TDI

+3.3V_FUSED+3.3V_FUSED+3.3V_FUSED

C43

!
!

01uFi
L

C55

7
»—11 s5vpec soL F2—X
*—3- GND SDA FA—
HP_LA_CLK1 ) 5D SIS 2 CLKL CLk2 (-2 50D SIE KHP_LA_CLK2
PODL S14 9 | P15 p2.15 0 POD2 514
FoDI S S pria p2ia H0 RSE
POD1 S 13 | PL8 p213 POD2 512
POD1 S 15 P1.12 p2.12 16 POD2 Si1
POD1_S10 17 | Pt p21l g POD2_S10
PODI 59 19 | PL10 p2.10 7, POD2 59
POD1 S8 21 | P09 p2.09 s POD2_S8
PODI 57 23 | P1.08 p2.08 = POD2 57
POD1_S6 o5 | PLO7T - p2.07 o0 POD2_S6
PODI S5 27 | P106  p2.06 o0 POD2 S5
SonT o 2 PLos  p205 [ FOD? o4
PODL S a1 | P104 p204 P RoDs 3
PODL S 33 | PHO8  p203 P h0D2 s2
S E R
PODL S : p. POD2
OD1_S0 3 p1o0  p2oo 3B oD2_S0
23 oNDL  GND2
411cNDs  GNDa
GND5
V% HP Logic CON Double
> POD2_S[0:15]
POD1_S[0:15] J12
POD1_SO 1
POD1 S1 2|1
POD1 S2 32
POD1 53 213
POD1_S4 s |4
POD1 S5 5 g
POD1_S6 718
POD1 57 8
8
Debug Header 0
J8
POD1 S8 [
POD1 59 212
PODL S10 3%
PODL S11___ 4
PoD1 5125 |4
POD1 513 ¢ | >
Pobl s14___7 |8
POD1 515 g |/
8
Debug Header 1
+3.3V_FUSED
A
J9
1 2
3 4
5 6
7 8
> 9 10
JTAG HEADER
+3.3V_FUSED
+3.3V_FUS[I§D us
R130 i 1inx nfiguration
*—Ne NC 22— Xilinx JTAG & Confi i
*—21NC NC 24— 336
DI D5 22— s
H— NC Velelel via
™S D3 2L o CeLK
6 28 PROG B A2
8 ano GND “Ea>| PROG_B
TCK D1 22— DONE
g AB2
vCCo NC 30— DI CHAI MO
*—32 pg DO [-3L W3 g
%101 cF B NC 32— AB3 1\
v NC 33—« 23 HSwAP_EN
><—-‘1L3L NC NC Jeé*( 191 ek
INIT_BLS- OE/RESET_B VCC TDI
<14 | |36 D20
14 pe VCCo D294 Do
16 | CE.B NC_%;_X AB21 | TMS
18 veco vee PWRDWN_B
VCC NC SERIAL_DATA D51 by
18 40 Do )
GND oo 40 A3 pxp
191 p7 GND A2 et
X—%?— NC D2 —fé% coLK #8201 psyp
CEO_B CLK
%221 NC NC 44—
XC18V04 EEPROM N BGA
DONE
+3.3V_FUSED+3.3V_FUSED+3.3V_FUSED +3.3V_FUSED
c37 caa cs4 cs3 c40
0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF

01uFi
!

=

01uFi
!

=

I1/O Banks 5 & 7 run on +3.3V_PTA
1/ 0 Bank 5
IN1_S[0:34] ) em— USF
- 2(1] —F4{ LOIN_5/RDWR_B
INL 52 A4 | LOLP_5/CS_B
LO2N_5/D6
S3 AA4 -
INT o4 ve | L02P_5/D7
S5 LO3N_5/D4
W5 -
INT 56 B | L03P_5/D5
LO4N_5
ST AAS -
8 L04P_5
J V7
S9 LO5N_5
V6 ~
310 LO5P_5
J Y6
S11 LO6N_5
W6 ~
510 LO6P_5
J AB6_|
213 \ag | L19N_5
Si4 L19P 5
J Y7
515 L2IN_5
W7 ~
3 S16 AB7 L21P_5
L22N_5
S17 AAT T
L22P 5
J S18 U9
519 L24N_5
V8 ~
L24P 5
J S20 Y8
So1 L49N_5
W8 ~
L49P_5
J S22 AB8
L5IN_5
S23 AA8 -
L51P 5
J S24 Y9
525 L52N_5
W9 ~
L52P 5
J S26 AB9
L54N_5
S27 AA9 -
= L54P 5
J S28 V10
529 L9IN_5
V9 ~
INT 530 Yio | L91P_5
S31 L92N_5
W10 ~
<32 L92P 5
J 3 AB10
333 L93N_5
AALD | g3p 75
S34 11 | 98P
PROTO 15 010 L94N_5
TP20 1 O PROTO 16 Wil | L94P5
TP21 1 O PROTO 17 V11 L95N_5/GCLK5S
TP22 1 O PROTO 18 AALL L95P_5/GCLK4P
TP23 1 O PROTO 19 Y11 L96N_5/GCLK7S
TP24 1 O L96P_5/GCLK6P
BGA
I1/O Banks 5 & 7 run on +3.3V_PTA
1/0 Bank 7
IN2_S[0:35] e 5 5o e USH
NG o1 Eo| LOIN_7
LO1P_7
JN2 _S2 Cc2
553 C LoaN7
LO2P_7
JN2_S4 D2
5o5 o] LO3N_7
LO3P_7
JN2_ S6 E4
557 £2] LOAN_7
LO4P_7
JN2 S8 E2
559 £7{ LOBN_7
LO6P_7
JN2_S10 E5
PN o | LION7
L19P_7
JIN2_S12 E4
PRSE] £ | L2IN7
L21P_7
JN2_S14 E2
5515 £ L22N7
L22P_7
JN2 S16 G4
ST G| L24N7
L24P_7
JN2_S18 G2
2519 Gl L43N_7
L43P_7
JN2_S20 H5.
2 521 6 L45N_7
2 522 L45P_7
J H4
2523 3 L46N_7
2 524 L46P_7
J H2
5a55 H] LasN_7
L48P_7
JN2_S26 J4
2 527 a3 L49N_7
= L49P_7
JN2_S28 12
5859 17 L5IN 7
L51P_7
JN2_S30 J5
PIETR e | L52N_7
L52P_7
JN2_S32 K6
PR Lo L54N_7
L54P_7
JN2 S34 K4
5S35 i3 | L9IN_7
i ] LotP_7
LED3 i L93N_7
LED4 L5 L93P_7
LED5 5] LeaN_7
LED6 3 L94P_7
LED7 L96N_7
121 9gp 7
BGA
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+3.3V_FUSED
A

T10
PMC-t 0- PMC CONNECTORS
THOLE
R132
R131 150 ohms
VCCO_ADJ R135
R134
1 ; SPRTN Nl ?éDN// LEDO 1 20 2
] 5 D3 ceoph D6 N// e PMC_IN_PO 3 é i 4 PMC o
1 2 D4 D7_py”” LED PMC_IN_P 5 6 PMC
LED3 5 6
N i i = L e e LA = 1
1 257 ieot SloN// e EMC N P4 o 102 NN N
1 2 D8 )11N// LED (D7 EH i v BT
LED
gigé PMC IN HEADER
150 ohns
R140
R139 PMC_IN_P[0:4] >
PMC_IN_N[0:4] )
T3
THOLE J2
1 2
PMC OUT PO qé 21 PMC OUT NO
PMC _OUT P1 53 26 PMC_OUT_ NI\
N\ PMC OUT P2 7 o8 PMC OUT NN
PMC _OUT_P3 9; 5 [ PMC_OUT N2\
PMC OUT P4 11 12 PMC OUT NN
Bl 2
13 14
PMC OUT HEADER
+3.3V_FUSED
PMC_OUT_P[0:4] )
PMC_OUT_N[0:4] )
J1
SAMTEC_PWR_AO 11, 2 —;,
SAMTEC_PWR_A1 3 4 4
SAMTEC_PWR_BO 5 6 |8
SAMTEC_PWR_B1 v g |-8
SAMTEC_PWR_CO
SAMTEC_PWR_C1 -
SAMTEC PWR DO SAMTEC PWR PINS
. SAMTEC_PWR_D1
50. 0000 MHz Cscillator
+?S3V_FUSED T
Ground Pins
T8 T5 T16
X1 THOLE 11, 11, 11,
11 o vee & THOLE THOLE THOLE
2 GND out 2 S XTAL_CLK \
osc —— c59
0.1uF
Ground Cips
A4 T2 T13 T14 T7 T6 T17 T9 T15
S ] L ] ] e
TPAD TPAD TPAD TPAD TPAD TPAD TPAD TPAD
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+3.3V_FUSED
A

+3.3V_PTA +1.5V_REG
2 u10 ?
1 2 _+3.3V FUSED _ 3 2 A ——c19 ——C42 =—C11 =—=C12 =—
N\ P VIN - vouT 0.1uF | 0.1uF | 0.1UF_| 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF_| O.1uF | 0.1uF
FUSE c57
D17 C56 o 10uF
10uF Z cs8
o 0.1uF
TRANZORB A
LMS|587-1.5
+1.5V_REG
A
——C23 =—C38 =—C51 ——C46 ——C17 ——C18 ——C39 ——C24
0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF
N N N N N N N
U2 -5.2V_REG
F1 LM137/T039
-12V_FUSED
Lo\ o2 9 3 3 vIN vouT |2 3 3 3
FUSE .
-12V_PTA D15 3 R2 w| D1
cs < 221 c3 c2 X
10uF ] 1% 10uF 0.1uF LED
TRANZORB
5.2V FB -5.2V_IND_LED
R87
] R1 330
- c4 681
0.1uF 1%
+5V_PTA u? VCCO_ADJ
F3
V_FUSED VCCO_ADJ
1o\ o2 +5V_FUS 3 viN vouT 2 7 ? ? 7 A
FUSE
D16 1 3 D12
/1~ < R128 c26
 c33 ] 100 c34 0.1uF [y LED
TRANZORB 10uF 10uF N ] ] ] ] ] ] ] ]
LMS15B7-ADJ ——C48 =—C32 =—C36 ——
VCCO ADJ IND LED 0.1uF| 0.1uF ] 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF
VCCO ADJ FB -
R138
150
1
R44
1k
4mm SM Pot ent i onet er
Bourns part# 3269W 1-102
+3.3V_FUSED
A
+5V_FUSED +3.3V_FUSED -12V_FUSED
+5V_FUSED +3.3V_FUSED -12V_FUSED B B - - . . . .
+3.3V_PTA -12V_PTA +5V_PTA ——C35 =—C28 =—C13 ——C16 ——C15 ——C14 ——C29 =—C30
A 0.1uf | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF [ 0.1uF | 0.1uF | 0.1uF
D2 D13 N D3
< LED < LED LED
N N J15
+3.3v [ v
+5V_IND_LED +3.3V_IND_LED -12V_IND_LED v 2
3
+5V n
R88 R141 R89 GND
330 220 750 POWERBLOCK R303
TDR1 1 2
R300 R302
1 2 TDRGND1 ?
%7 0 J301 o
LEMO R304
- 1 TDR2 1 2
Al
<ol 2
R301 v
1 2 TDRGND2
< o

+3.3V_FUSED
A

Xilinx Internal

Power & Grounds

BGA

UsK
ABIL | yccaux  GND [FAB22
AAD AR1
4221 vecaUx  GND (AR
A1 vcCAUX  GND (482
22 yoCAUX  GND (22
-1 vecaux  6np (2
22 vccaux  GND (-
81 vecaux b (R

VCCAUX  GND
onD 214
P13
GND 55
GND 7577
GND "og
GND
GND B2
+1.5V_REG N14.
A GND M\13
GND
N12
ue GND 777
8t veeint oo (L
T8 veeint - onp (I
15 veemnt oo R
T8 vceint oo (44
—H veeiNT - GND (13
181 veeiNT - 6ND (12
21 veeINT - GND (L
TR —
G181 vceint  GND (4
154 veeint  np [HHE
EB81vceint - Gnp [H2
ST veeint - onp [
LI VCCINT - GND [
VCCINT ~ GND
GND [K14
K13
GND K13
GND 777
GND P10
onp K1
GND 114
GND 773
GND ™15
GND 7777
GND ™10
onp -
GND
GND [-242
GND -2
GND [-&2
GND [-C3-
GND |2
GND |82
GND |42
GND
+3.3V_FUSEDVCCO_ADJ BGA

A A

Xilinx 1/0 Bank Power "4
UsJ
g}g VCCO_0
104 veco o
59 veeo o
B84 veco o
= vceo o
&4 vceo 1
&3 veeo 1
5121 vcco 1
184 vecot
151 veco 1
L1181 veco2
{61 veco2
1184 veeo2
H1Z veeo 2
Gl veco 2
T veco 3
BIT vcco's
B164 veco s
M6 veco s
M8 veco s
18 veeoTa
W8 veco s
T4 veco s
T3 veco s
12 veco s
U8 veeos
- veco's
TH veco s
10 veeo's
I8 vceos
18- vecoTs
R6 vcco 6
B vecoTs
NZ1 veco s
I veco's
L7 vcco 7
KT veco 7
L veco 7

VCCO_7
LGB lyccor
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-5.2V_REG

LEMO
® 1 TTL Header
/1 LEMO ] 0 J5
1 < o o @ 1 :»0 1 2
7] Tl aly; 2[4
1 < o o ‘é 315 6 [8
o A L 7 7 8 8
us L4914 10 |0
R12R124R11R1TH me 1% 9w
20 i& éo EO 0 %0 Riz7 11NA ouTa 4 S TTL_NIM_INO M6 13 113 14|14
LEMO : 2| A tL 15175 g6 (16
o1 L2 o o o 84iNB outs |2 SHTTL_NIM_IN
b INB
EEEE I@—J— 2 INc ouTc (12 SYTTL_NIM_IN2 HEADER 8x2 \/
V4 INC
EhNR +5V FUSED 161inp outp 4 SHTTL_NIM_INS
N - IND S>> TTL[0:7]
NIM PU 14 vee
| T
= VoD
%7 B VEE
R12
— H GND
330 -
 C27 -52V_REG ——c21 22 MAX901
0.1uF 0.1uF 0.1uF
u4 ECL OUT Header
7 3 ECL_OUTO
TTL_ECL_OUTO ) AIN A%%UTT* s Egt’gbjﬁo 16
9 2 - ECL OUTO 1 2 r*0
TTL_ECL_OUTL ) BIN B%%UTT* " ECL OUTT EcL OUTL & % i 2 I
13 19 ECL_OUTZ ECL OUT2 5 6 ™
TTL_ECL_OUT2 ), CIN- couT 2 ECTOUT Eer Ut 5 6 -2 ™
TTL_ECL_OUT3 14 COUT* M e FCL oUT3 ’ 6
_ECL_ DIN DOUT =7 ECL_OUT'3 ECL_OUT[0:3]
+5V_FUSED bouT k 4x2 Header
STRB 1 1 1 1 1 1 ECL OUT*0:3]
1 RUM . 210124 vCC 2 ce NG [E R99 R10(R91 R1 R90 RIOR97 R98
j 10| VEE  nes L 470 470 470 470 470 470 470 470
0
o Lol ne e
3 : MC10124FN
1 RSN 2 10124 VEE -5.2V_REG
0 >150 mW Resi stors
-5.2V_REG cs
0.1uF
R9
120
R112 ||
ECL I N Header 120
u3
Ji1 o
ECL_IN*0 3 5
o 1 [ 5 |2 ECL IN‘0 ECL_INO n ﬁ:m* AOUT D> TTL_ECL_INO
3 4 ECL IN® ECL_IN*1 5 7
= g g 6 ECLIN" ECLIN 5 S:m* BOUT >>TTL_ECL_IN1
7 8 ECL_IN® ECL_IN*2 13 15
7 8 EcL NG o gm* couT D> TTL_ECL_IN2
ECL IN*3 18 17
4x2 Header ECL _IN*[0:3] ECL N3 I Bm* DOUT S>TTL_ECL_IN3
10125 VCC 12 NC1 =
. vee  Nez2 FE—x
ECL _INJ[0:3] 10
VEE Nc3 [
. 5> ves Nca [Ho—
GND
MC10125FN
>150 nW Resistors
-5.2V_REG
R107
120 N
10125_VEE
+5V_FUSED
— "TRI09 R110
2 1 1 2
0 a 0 -5.2V_REG
cO —— = c10
0.1uF 0.1uF
M1 M2 M4 N/
MT1 MT3 MT4 MT2 1 1 1
Y Y e Y e
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5 4 3 2 1

( L96N_O/ GOLKSP )

SAMTEC_N_DO 1/ 0O Banks 2 & 3 run on VCCO ADJ
SAMTEC_P_DO
( L96P_0/ GOLK4S ) 110 Bank 2
UsC
SAMTEC N D1 c21
SAMTEC P DL Cop | LOIN.2
SAMTEC N D2 E1g Lgép_g
SAMTEC P D2 £18 II:OZIF\’LZ
SAMTEC N D3 D21 -
+3.3V_PTA 12V PTA  +5V_PTA SAMTEC P D3 Dop | LO3N_2
SAMTEC N D4 E1g | LO3P.2
A A A SAMTEC P D4 Eoq | F04N_2
SAMTEC N D5 E21 tg‘ér\"—g
) SAMTEC P _D5 E22 =
5> IN1_S[0:34] SAMIEC N D6 E1a | 0085
Jnl SAMTEC P _D6 E20 | [ Top
INI SO 1 S |2 SAMIEC N D7 E2L | 21N "2
313 J e INAY S1 113 SAMTEC P_D7 E22 | 51p
JN1 S2 51¢ 6 -6 INAL S3 SAMTEC N D8 G18 | 5ons
7 : , SAMTEC P D8 H18 —
7 p 1 2 SAMTEC_PWR_DO L22P_2
INL S4 [ El AN T iy ss 3 g g;sAMTECJWKm — Gl | 24N "2
IN s6 SAMTEC P D9 G20 —
JTAG_TDI i 1222 - 5 6 [& = 24P 2
RSPl ko | B2 samrec P 0 7] o La SAMTEC N DO SAMTEC N D10 G21 | Gan5
- I 15 16 S ALTERA_CLK2LK SAMTEC P D1__ g 10 SAMTEC N _D1 SAMTEC P D10___Go» =
ALTERA CLK2FB ) 7| 12 18 - 1]?° 13 12 SAMTEC N D11 H19 "43P—§
o g %0 20 oy s7 SAMTEC P 32 13 g 14 14 SAMTE D2 SAMTEC P D11 H20 I[Z?F\’Lz
JN1 S8 21 22 JN/I»SQ SAMTEC P D)3 15 16 SAM D3 SAMTEC N D12 H21 —
JNL _S10 23 g% gi 24 SAMTEC P 4 17 i? ig 18 SAM D4 SAMTEC P D12 Hoo tig’;‘%
25 25 2% 26 JN/I»Sll SAMTEC P D)5 19 19 20 20 SAM D5 SAMTEC N D13 117 LASN 2
JN1_S12 21 |57 55|28 InAg s13 21 {57 2o |22 SAMTEC P D13 18 1| 4ep
JN1 S14 29 30 SAMTEC P_[)6 23 24 SAM D6 SAMTEC N D14 119 —
31 gi gg 22 ] s15 SAMTEC P 07 25 gg 2‘6‘ 26 SAM D7 SAMTEC P D14 120 tig’;‘%
JN1 Si16 23 34 SAMTEC P )8 27 28 SAM D8 SAMTEC N D15 121 —
35 gg gg 36 g s17 R % §§ 30 SAMTEC N D9 SAMTEC P D15 122 t?i%
JN1 S18 a7 | o 38 |38 31 {5 3 (32 SAMTEC N D16 A
39 39 20 40 INAR S19 +3.3V_FUSED SAMTEC P 0 233 33 34 34 SA D SAMTEC P D16 K18 L52p 2
JN1 S20 41 |7 42 |42 InA s21 A SAMTEC P 11 35 35 36 |36 SA D K19 | 2905
JN1 S22 43 44 SAMTEC P 1237 38 SAl D PROTO 7 K20 =
45 43 44 46 JN/I»SZ3 SAMTEC P 3 39 37 38 40 SAl D! TP5 10 PROTO 5 K21 L54p_2
45 46 39 40 TP6 10 5 L9IN_2
IN1_S24 47 1,7 49 |48 INA s25 a 4l g 42 ™7 10 ROTO 6 K22 | '91p 5
JN1 S26 49 9 0 50 SAMTEC P 4 43 3 44 SAMTEC N D14 TP10 o PROTO 10 117 93N 2
51 él 22 52 N s27 R133 SAMTEC P_D15 45 35 32 46 SAMTEC N _D15 TPi1 10 PROTO 11 118 '|:93’F\,‘72
JN1 S28 53 54 INAY S29 4.7k SAMTEC P 016 47 48 SAMTEC N D16 PROTO 12 119 —
INL 530 258 54 o 47 48 TP12 1 O TR o] LeaN2
55 56 49 50 TP1 10 - L94P_2
51157 5g [ S o P8 10 e L1211 96N 2
JN1 S32 59 59 60 60 JNA_S33 ™9 10 PROTO 9 122 Lo6P 2
JN1_S34 61 62 ~
61 62
63 64 EEDATA _
63 64 SAMTEC FTS ) SAMTEC_N_D[0:16] gz
HEADER 32x2 > SAMTEC_P_D[0:16]
( L96N_1/ GOLK3P )
SAMTEC_N_CO I/0 Banks 2 & 3 run on VCCO _ADJ
SAMTEC_P_CO
( L96P_1/ GOLK2S ) 110 Bank 3
UsD
SAMTEC N C1 w20
SAMTEC P CL__AA20 Il:gi,;’Lg
Dal | as EPROM e Y221 | ooN"3
SAMTEC P _C2 Y21 _
SAMTEC N C3 W22 tggz—g
SAMTEC P_C3 W21 —
Ta Jn2 o SAMTEC N Ca von | O3
1 +12V_PTA 1 2 JIN2_So 2 SAMTEC P_C4 V19 —
1 INZ ST 2 é 21 2 s2 gATA SAMTEC N C5 22 ngp—g
+I2V_PTA IN2_S3 53 pin _* —a|oNp SAMTEC_P_C5 w21 | [0eb 5
JN2 S5 7 8 J2 S4 SAMTEC N C6 T18 —
1 9 ; 12 10 )2 _s6 DS2430A SAMTEC P C6 U1s ﬁgﬁ%
SAMTEC N C7 120 -
JTAG_TCK <K 1y 12 fR2 L2IN 3
JINZ S7 13 175 1424 JTAG_TMS J14 STEC s - L21p 3
15175 15 (6 ITAG_TDO e U221 | 55\73
IN2_S8 17 18 - 1 2 SAMTEC P C8 U21 _
JN2_S9 o7 18, Ji2_s10 3|2 21 SAMTEC_PWR_CO SAMTEC N _C9 Too | L22P3
19 20 3 4 SAMTEC_PWR_C1 24N 3
21 |5 5 [22 Jfi2_Si1 50;¢ o |8 SAMTEC P C9 T19 | 5ap s
JN2 S12 23 24 SAMTEC P (0 7 8 SAMTEC N CO SAMTEC N _C10 T22 —
JN2_S13 o5 gg g‘g 26 Jfi2_s14 SAMTEC P 1o ; lg 10 SAMTEC N SAMTEC P _CI10 To1 tﬁgg
27 2 28 28 Jj2 S15 11 2 12 SAMTEC N C11 R18 3
INZ 516 227 28175 sautEC P §7 3 |11 1217 SAM c2 SAMTEC P CIT _ py7 | [45N-3
JN2 S17 31 32 Jj2 S18 SAMTEC P (3 15 16 SAM SAMTEC N C12 R20 —
a5l A2 =10 SAVTEC P ¢ 17 137 39 [us SAM o SAMTEC P C12__ Rig | L4oN-3
IN2_S20 a5 |5 3 [s * SAMTEC P 5 19 |70 g [20 SAM [ SAMTEC N C13 R22 | yenis
37 28 M2 _s21 21 22 SAMTEC P _C13 R21 _
IN2 S22 29 g; 33 40 SAMTEC P §6 o3 g 22 24 SAMTEC N C6 SAMTEC N _Ci4 P20 '-4gp—g
a3 32 42 Jfi2 s23 SAMTEC P ¢7 25 | 53 2‘6‘ 26 SAM SAMTEC P _Cl4 P19 II:ZQIF\’L3
JN2_S24 43 3 44 SAMTEC _P_(8 27 > 28 28 SAM SAMTEC_N_C15 P22 3
INZ_S25 45 35 Zg 46 JN2_s26 SAMTEC P 49 29 2; 28 M SAMTE! SAMTEC P C15 P21 ::21273
47 31 3 2 22 SAMTEC N _C16 N18 N3
IN2_S28 49 3; SAMTEC P_$10_33 3; 2 [ SA c1 SAMTEC P _Cl6 ST Il:gle\’L3
JIN2_S29 51| ¢ SAMTEC P ¢11 35 35 36 |-36 SAl C N20 | 20N
53 2L SAMTEC P ¢12 37 |32 3o las SA| [\ —N19 1 54p 3
JN2 S32 55 SAMTEC P 3 139 40 SAMTE! O PROTO N22 —
JN2 533 5715 50 [sg a2 s34 2|3 O ™2 10 PROTO 21 | FOIN3
59 |27 58 a M2 S35 SAMTEC P §14 43 |41 4244 SAMTEC N C1 $Ei3 18 PROTO 13 M1z | H91P.3
ALTERA_SIG <K 61 22 2‘2’ 62 J SAMTEC P_G15 45 fig a0 Las SAMTEC N O This 1 0 PROTO 14 N7 tgg&'é
= 63 64 SAMTEC P ¢16 47 48 SAMTEC N _C4 M19 =
63 64 D) ALTERA_CLK4 47 48 o PROTO 24 Mig ] LoaN 3
49 50 TP15 1 L94P_3
HEADER 32X2 PROTO 3 _
TP4 10O M21_{ "95N"3
> IN2_S[0:35] —M20 1 96p 3
SAMTEC FTS BGA
A4 A4 > SAMTEC_N_C[0:16]
> SAMTEC_P_C[0:16]
Title
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( L95N_0/ GCLK7P )

1/ O Banks 4 & 6 run on +3.3V_PTA

SAMTEC_N_B0
SAMTEC_P_BO §< +3.3V_FUSED
( L95P_0/ GCLK6S ) 110 Bank 0 ol +3.3V_FUSED R129
1/0 Banks 0 & 1 run on VCCO ADJ A INIT B > S— 170 Bank 4
= UsA DELAY IN 1 5 TAPS -
SAMTEC N _B1 B4 om0 TAPZ 2 ITNz 12 5 TAP3 4.7k USE
SAMTEC P B1L a TAPA4 TAPL
A4 1 01p 0 B [ V1 T1 ALTERA_CLK2LK > AB19 || 01N 4/DOUT
SAMTEC N B2 c4 3 AA1Q
LO2N_0 GND VDD LOIP_4/INIT_B
SAMTEC P B2 c5 — SERIAL DATA DELAY IN( ) V18 = -
SAMTEC N B3 gs | H02P.0 DDUBCE 00 TG g viz | LOZN-4D0
SAMTEC P B3 pag | FO3N.0 — g ALTERA_SI SVE TN WO WAT Lo2p_aiD1
SAMTEC N B4 Dg | LO3P_0 4 owr PMG IN PO Vi L03N,4;D2
SAMTEC P B4 Cp | LOANO PMC IN_N1 Aalg | LO3P_4/D3
SAMTEC N B5 Bg | L04P0 EMC N PL Ao LoaNT4
SAMTEC P B5 Ag | LOSN.O N PMC IN_N2 Wiz | L04P_4
SAMTEC N B6 E7 | L05P0 EMC N P2 Vo] LOSN 4
SAMTEC P B6 gg | LOBN.O PMC IN_N3 Aal7 | LOSP 4
SAMTEC N B7 p7 | L06P_0 PMC NP3 Ty LO6N 4
J19 SAMTEC P B7 7 | W2INO BV IN Na o1 LosP 4
SAMTEC N _B8 57 tg%:}g PMC_IN_P4 V15 Hg’;‘{:
11, 2 2 SAMTEC_PWR_BO SAMTEC P B8 A7 | 55670 PMC_IN_N[0:4] 41414 [4 PMC OUT NOW16 | 59\
3|} 2 AMTEC PWhR DY SAMTEC N _B9 pa | 5ak-9 C OUT PO yig | 518
3 6 — — SAMTEC P B9 c8 — PMC OUT Niaal6 =
SAMTEC P 072 6, SAMTEC N_BO SAMTEC N _B10 g | L24P0 PMC_OUT Piapig | -22N-4
SAMTEC P HL o |/ AR SAMTEC N _BY, SAMTEC P B1I0 ___ag | M49N.0 i MG OUT Nanie | L22P_4
9 10 L49P 0 PMC_IN_P[0:4] ) 5 — L24N_4
11 11 1 12 SAMTEC _N_B11 E9 L51N 0 C OUT P2 yi5 24P 4
SAMTEC P H2 13 14 SAMTEC B2 SAMTEC P B11l EQ — PMC OUT N3aA15 —
SAM PHs 15|33 [ 7s SAMTEC N _BS| SAMTEC N _B12 Do | L51P_0 R13 R18 R14 R17 R12 PMC_OUT P L49N_4
SAM G T 12 18 SAMTEC N B SAMTEC P BI2 g LSSN—g 100 100 100 100 100 PMC OUT N4 (74 | H4%P4
SAM PHs 19 |2 18[5 SAMTEC N _BS| SAMTEC N B13 Bo | -o2P_ PMC _OUT P4 yig4 | W2IN-4
ju—r %9 gg 2 SAMTEC P BI3 A9 '-54’\‘—8 PMC_OUT_N[0:413 wid L5§P‘4
SAM PH6 o3 2; s SAMTEC N _B6 SAMTEC N B14 E10 ::gﬁfo —OP Y14 'I:SZH
SAM P H7 25 > % 26 SAMTEC BY SAMTEC P Bi14 E10 9P 0 PMC OUT p[0_4]> DELA N AA14 —
SAM PHS 57 2? T SAMTEC N _BS] SAMTEC N B15 D10 II:Q%EFO - TAP AB14 tgiH
SAMTEC P H9 29 30 SAMTEC BYy SAMTEC P B15 ¢10 — TAP. u13 -
29 30 L92P 0 s L9IN_4
313 3|2 SAMIEC_N_B16 B10 1 937 0 Al VI3 | 91p 4
SAMTEC P 0 23 33 3 24 SAMTEC B1l SAMTEC P B16 A10 93P 0 TAPA4 W13 9N~
SAMTEC P s |3 Ml SAMTEC N BY P16 1 O PROTO 20 | o9 TAPS via | [oon s
SAM P 37 38 SAMTEC By PROTO 21 F11 — LS CLK AA13 =
SAMTEC P a0 |3 By SAMTEC N BY] TP17 1 O Bl foar 0 3 ek P AALZ 93N 4
8139 a0 42 SAMTEC_N_BO DI Losn_orscLkp ; TS GEN T Bl31 LogpTa
SAMTEC p 87 aa 4 425 SAMTEC N BL SAMTEC_P_BO S| L95P_0/GCLKES 1 TeCEN P o] L9aN 4
43 44 SAMTEC_N_DO L96N_0/GCLK5P 2 L94P 4
SAMTEC P 815 45 46 SAMTEC N By : SN A1l W12
SAMTEC P H16 a7 |45 4043 SAMTEC _N_BM AMTEC_P_D L96P_0/GCLK4S Low Skew Clock Distribute y1o | L9SN_4/GCLK3S
4047 a8 |28 —F2 L95P_4/GCLK2P
49 50 T | L96N_4/GCLK1S
1L AB12 | | 96p 4/GCLKOP
SAMTEC FTs 2 T
. Low Skew General Distribute R1§ /R16
> SAMTEC_P_B[0:16] 100 S100 BGA
SAMTEC_N_B[0:16
( L95N_1/ GOLKIP ) >> _N_B[0:16] R
A4 SAMTEC_N_AO g
SAMTEC_P_AO -
P 110 Bank 1
( L95P_1/ GOLKOS ) ALTERA_CLK4 110 Bank 6
- Uss ALTERA_CLK2
SAMTEC N Al AL9 )
SAMTEC P AL pjg | FOIN-1 TTLO:7])
SAMTEC N_A2 C18 LO1P_1 100- ohm resi stors U5G
SAMTEC P A2 D18 ngN—l MLAR28 1 2 TTL Us. o 5
SAMTEC N A3 XTH [TLIR27 1 2 L V5| 01
SAMTEC P A3 m1a | [oon- [TLR25 1 2 Y1 | 02N 6
I/O Banks 0 & 1 run on VCCO ADJ SAMTEC N A4 C17 | foaN"1 TR g 2 IS Y2 1 02 6
- SAMTEC P A4 D17 04p" TLR22 1 2 rTL V3 03N 6
SAMTEC N A5 a1z | O30T [TLR2L 1 2 i 70 et
SAMTEC P _A5 B17. 05p " TLIR26 1 2 TTL W1 04N 6
SE e e la
SAMTEC P A6 17 | | 0801 TTL_ECL_INO R116 1 2 L U3 1 | 06N 6
SAMTEC _N_A7 C16 R117 1 2 L U4
L2IN_1 TTL_ECL_IN1 - LO6P 6
SAMTEC P _A7 D16 — < R113 1 P L V1 —
J18 L21P_1 TTL_ECL_IN2 = L19N_6
SAMTEC _N_A8 Al6 = R114 1 2 L 2 —
] 5 SAMTEC P AB Bln L22N_1 TTL_ECL_IN3 2 U1 L19P_6
1 2 SAMTEC_PWR_AO SAMTEC o L22P 1 TTL_ECL_OUTO L2IN 6
313 44 SAMTEC_PWR_AL El4 1| 5uN"1 TTL_ECL_OUTL L2 1 51p76
5]: p I SAMTEC P A9 E15 | \%/57 TTLECL ouT2 5 R5 1 (22N 6
SAMTEC P f0__ 7 g SAMTEC N_AO SAMTEC N A0 15 _ T EeouTs I5 |
SAMTEC P AL o |/ 8110 SAMTEC N A\, SAMTEC P A10__pig | M49N-1 —ECL_ 0 R120 1 2 TTL_NIM V0 T3 | L22P_6
9 10 L49P_1 TTL_NIM_INO - L24N_6
11 12 SAMTEC _N_A11 Al15 TTL NIM_INL R121 1 2 L NIM_LV1 T4
SAMTEC P A7 13 |11 127, SAMTEC N A2 SAMTEC P A1l __pig | FoIN-1 e S R125 1 2 ITL_NIM LV2 T1 | L24P.6
SAM PAs 15|33 [ s SAMTEC _N_AS| SAMTEC N_Al12 c1a | LOIP1 : —NIM._| R122 5 TTL_NIM_LV3 o | L43N_6
5 15 16 = L52N_1 POD2_S[0:15] )mmmmea  TTL_NIM_IN3 L43P_6
SAM Az 17 o 8 SAMTEC N A4 SAMTEC P Al2 D14 | o XTAL_CLK S Ra 6
SAMTEC P A5 19 | 17 18[9 SAMTEC N_AS| SAMTEC N _A13 Al4 | H92P 1 — POD2 S0 R4 | F4ON-
19 20 L54N_1 = L45P 6
}_ 21 22 SAMTEC P A13  Ri4 - OD2 S1 R1 _
samrec P A6 o3 |22 225, SAMTEC N A6 SAMTEC N Al g3 | -o4P-1 FOD2 52 By ] L4BN 6
SAMTEC P A7 5 |23 24 g SAMTEC N AX| SAMTEC P AT4 E1a | [ori-7 5002 53 ps | L46P.6
SAMTEC P As o7 | 5> 2% [%g SAMTEC N _AN| SAMTEC N AL cia | F7°-] POD2_S4 P6 | [4op0
SAM P A9 29 29 30 20 SAMTEC A SAMTEC P _Al15 D13 9P POD2 S5 P3 oN 6
als Pl= SAMTEC N _Al6 Al3 ::93::1’1 POD2_S6 P4 ::Zgg’e
SAMTEC P _A10 33 3 3 34 SAMTEC Al SAMTEC _P_A1l6 B13 93P POD2_S7 PL 6
SAM P ATl 35 | 30 32 26 SAMTEC N A\ P18 1 O PROTO 22 c12 ::94::1’1 Pob2 S8 B2 ::gig’e
SAM P A 37 28 SAMTEC A\ PROTO 23 B12 — POD2 S9 N5, —
SAMTEC P 413 39 | 3/ 3879 SAMTEC N AN TP19 1 O By LesP1 50D 510 N L52N 6
139 a0 42 SAMTEC_N_AO E121 Losn_weeLkip 5o a1l e 152p 6
SAMTEC P ATa 43 |41 424 SAMTEC N AL SAMTEC_P_AO F1o | L95P_L/GCLKOS FOD2 512 Na] LB4N 6
43 44 SAMTEC_N_CO L96N_1/GCLK3P = L54P 6
SAMTEC P Al15 45 46 SAMTEC N A\ S c <0 E13 — OD2 S13 N1 —
SAMTEC P A16 a7 | %5 46 [4g SAMTEC N A\ AMTEC_P_| L96P_1/GCLK2S FOD? o4 o L9INT6
47 48 3 L91P_6
49 50 OD2 515 M5 _
49 50 T M3 L93N_6
HP_LA_CLK1 M8 Lo3P 6
HP_LA_CLK2 L94N_6
SAMTEC FTS LEDO MA Loar 6
LED1 M L96N 6
> SAMTEC_P_A[0:16] LED2 L96P_6
> SAMTEC_N_A[0:16] 5CA
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e SAMTEC_P_A[0:16]

Sant ec Termi nation Resistors

e SAMTEC_N_A[0:16]

e SAMTEC_P_C[0:16]

pe=({ SAMTEC_N_CJ[0:16]

e SAMTEC_N_DJ[0:16]

SAMTEC P A0 3 R79 SAMTEC_N_AQ SAMTEC P co 3 RS53 SAMTEC N_CO
SAMTEC P A1 3 R7% SAMTEC N_Al SAMTEC P c1 1 R3 SAMTEC N_C1
SAMTEC P A2 3 R5% SAMTEC N_A2 SAMTEC P c2 1 R24 SAMTEC N_C2
SAMTEC P A3 3 R59 SAMTEC N_A3 SAMTEC P c3 3 R23 SAMTEC N_C3
SAMTEC P A4 1 R71 SAMTEC N_A4 SAMTEC P ca 1 R1% SAMTEC N _C4
SAMTEC P A5 3 R76 SAMTEC_N_A5 SAMTEC P c5 3 R31 SAMTEC N_C5
SAMTEC P_A6 3 R56 SAMTEC_N_A6 SAMTEC P c6 1 R6 SAMTEC N_C6
SAMTEC P A7 3 R72 SAMTEC N_A7 SAMTEC P c7_ 3 R1Q SAMTEC N_C7
SAMTEC P A8 3 R6Q SAMTEC N_A8 SAMTEC P c8 1 R29 SAMTEC N_C8
SAMTEC P A9 3 RS57 SAMTEC N_A9 SAMTEC P c9 1 RO SAMTEC N_C9
SAMTEC P_A10 3 R73 SAMTEC_N_A10 SAMTEC P_C10 3 R32 SAMTEC N_C10
SAMTEC P A11 3 R77 SAMTEC_N_A11 SAMTEC P c11 3 RS SAMTEC N_C11
SAMTEC P A12 3 R74 SAMTEC_N_A12 SAMTEC P Cc12 ; R8 SAMTEC N_C12
SAMTEC P_A13 ; R61 SAMTEC_N_A13 SAMTEC P _c13 3 R3Q SAMTEC N_C13
SAMTEC P_A14 1 R58 SAMTEC N_A14 SAMTEC P c14 1 R7 SAMTEC N _C14
SAMTEC P A15 3 R78 SAMTEC_N_A15 SAMTEC P C15 ;1 R34 SAMTEC N_C15
SAMTEC P_A16 3 R62 SAMTEC_N_A16 SAMTEC P C16 ;1 R4 SAMTEC N_C16
e SAMTEC_P_B[0:16] e SAMTEC_N_BJ[0:16] e SAMTEC_P_D[0:16]
SAMTEC P B0o 3 R83 SAMTEC_N_BO SAMTEC P D03 R63 SAMTEC N_DO
SAMTEC P B1 1 R67 SAMTEC N _B1 SAMTEC P D1 1 R52 SAMTEC N D1
SAMTEC P B2 1 R7Q SAMTEC N _B2 SAMTEC P D2 1 R5Q SAMTEC N D2
SAMTEC P B3 3 R66 SAMTEC_N_B3 SAMTEC P D3 3 R46 SAMTEC N_D3
SAMTEC P B4 1 R69 SAMTEC N _B4 SAMTEC P D4 1 R51 SAMTEC N D4
SAMTEC P B5 3 R82 SAMTEC_N_B5 SAMTEC P D5 3 R43 SAMTEC N_D5
SAMTEC P B6 3 R41 SAMTEC_N_B6 SAMTEC P D6 3 R4% SAMTEC N_D6
SAMTEC P_B7 1 R68 SAMTEC_N_B7 SAMTEC P D7 1 R4Q SAMTEC N _D7
SAMTEC P B8 3 R6% SAMTEC N_B8 SAMTEC P D8 3 R49 SAMTEC N_D8
SAMTEC P B9 3 R86 SAMTEC_N_B9 SAMTEC P D9 3 R4%1 SAMTEC N_D9
SAMTEC P B10 j R81 SAMTEC_N_B10 SAMTEC P D10 3 R42 SAMTEC_N_D10
SAMTEC P B11 1 R48 SAMTEC N _B11 SAMTEC P D11 1 R3% SAMTEC N D11
SAMTEC P B12 1 R8% SAMTEC N _B12 SAMTEC P D12 1 R36 SAMTEC N D12
SAMTEC P B13 ; R64 SAMTEC_N_B13 SAMTEC P D13 3 R39 SAMTEC N_D13
SAMTEC P B14 1 R54 SAMTEC N _B14 SAMTEC P D14 1 R33 SAMTEC N D14
SAMTEC P B15 ; R84 SAMTEC_N_B15 SAMTEC P D15 3 R37 SAMTEC_N_D15
SAMTEC P B16 3 R8Q SAMTEC_N_B16 SAMTEC P D16 3 R38 SAMTEC N_D16
Al'l Term nation Resistors are 100 ohnms.
s1 u12
O\O » RESETB [ 4] @ EEEE = PROG B

> NC PFO

% RESET_SW vee  GND

- MAX708TCSA

+3.3V_FUSED -
c1
0.1uF

JTAG_TCK
JTAG_TDO
JTAG_TMS

JTAG_TDI

+3.3V_FUSED+3.3V_FUSED+3.3V_FUSED

C43

!
!

01uFi
L

C55

7
»—11 s5vpec soL F2—X
*—3- GND SDA FA—
HP_LA_CLK1 ) 5D SIS 2 CLKL CLk2 (-2 50D SIE KHP_LA_CLK2
PODL S14 9 | P15 p2.15 0 POD2 514
FoDI S S pria p2ia H0 RSE
POD1 S 13 | PL8 p213 POD2 512
POD1 S 15 P1.12 p2.12 16 POD2 Si1
POD1_S10 17 | Pt p21l g POD2_S10
PODI 59 19 | PL10 p2.10 7, POD2 59
POD1 S8 21 | P09 p2.09 s POD2_S8
PODI 57 23 | P1.08 p2.08 = POD2 57
POD1_S6 o5 | PLO7T - p2.07 o0 POD2_S6
PODI S5 27 | P106  p2.06 o0 POD2 S5
SonT o 2 PLos  p205 [ FOD? o4
PODL S a1 | P104 p204 P RoDs 3
PODL S 33 | PHO8  p203 P h0D2 s2
S E R
PODL S : p. POD2
OD1_S0 3 p1o0  p2oo 3B oD2_S0
23 oNDL  GND2
411cNDs  GNDa
GND5
V% HP Logic CON Double
> POD2_S[0:15]
POD1_S[0:15] J12
POD1_SO 1
POD1 S1 2|1
POD1 S2 32
POD1 53 213
POD1_S4 s |4
POD1 S5 5 g
POD1_S6 718
POD1 57 8
8
Debug Header 0
J8
POD1 S8 [
POD1 59 212
PODL S10 3%
PODL S11___ 4
PoD1 5125 |4
POD1 513 ¢ | >
Pobl s14___7 |8
POD1 515 g |/
8
Debug Header 1
+3.3V_FUSED
A
J9
1 2
3 4
5 6
7 8
> 9 10
JTAG HEADER
+3.3V_FUSED
+3.3V_FUS[I§D us
R130 i 1inx nfiguration
*—Ne NC 22— Xilinx JTAG & Confi i
*—21NC NC 24— 336
DI D5 22— s
H— NC Velelel via
™S D3 2L o CeLK
6 28 PROG B A2
8 ano GND “Ea>| PROG_B
TCK D1 22— DONE
g AB2
vCCo NC 30— DI CHAI MO
*—32 pg DO [-3L W3 g
%101 cF B NC 32— AB3 1\
v NC 33—« 23 HSwAP_EN
><—-‘1L3L NC NC Jeé*( 191 ek
INIT_BLS- OE/RESET_B VCC TDI
<14 | |36 D20
14 pe VCCo D294 Do
16 | CE.B NC_%;_X AB21 | TMS
18 veco vee PWRDWN_B
VCC NC SERIAL_DATA D51 by
18 40 Do )
GND oo 40 A3 pxp
191 p7 GND A2 et
X—%?— NC D2 —fé% coLK #8201 psyp
CEO_B CLK
%221 NC NC 44—
XC18V04 EEPROM N BGA
DONE
+3.3V_FUSED+3.3V_FUSED+3.3V_FUSED +3.3V_FUSED
c37 caa cs4 cs3 c40
0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF

01uFi
!

=

01uFi
!

=

I1/O Banks 5 & 7 run on +3.3V_PTA
1/ 0 Bank 5
IN1_S[0:34] ) em— USF
- 2(1] —F4{ LOIN_5/RDWR_B
INL 52 A4 | LOLP_5/CS_B
LO2N_5/D6
S3 AA4 -
INT o4 ve | L02P_5/D7
S5 LO3N_5/D4
W5 -
INT 56 B | L03P_5/D5
LO4N_5
ST AAS -
8 L04P_5
J V7
S9 LO5N_5
V6 ~
310 LO5P_5
J Y6
S11 LO6N_5
W6 ~
510 LO6P_5
J AB6_|
213 \ag | L19N_5
Si4 L19P 5
J Y7
515 L2IN_5
W7 ~
3 S16 AB7 L21P_5
L22N_5
S17 AAT T
L22P 5
J S18 U9
519 L24N_5
V8 ~
L24P 5
J S20 Y8
So1 L49N_5
W8 ~
L49P_5
J S22 AB8
L5IN_5
S23 AA8 -
L51P 5
J S24 Y9
525 L52N_5
W9 ~
L52P 5
J S26 AB9
L54N_5
S27 AA9 -
= L54P 5
J S28 V10
529 L9IN_5
V9 ~
INT 530 Yio | L91P_5
S31 L92N_5
W10 ~
<32 L92P 5
J 3 AB10
333 L93N_5
AALD | g3p 75
S34 11 | 98P
PROTO 15 010 L94N_5
TP20 1 O PROTO 16 Wil | L94P5
TP21 1 O PROTO 17 V11 L95N_5/GCLK5S
TP22 1 O PROTO 18 AALL L95P_5/GCLK4P
TP23 1 O PROTO 19 Y11 L96N_5/GCLK7S
TP24 1 O L96P_5/GCLK6P
BGA
I1/O Banks 5 & 7 run on +3.3V_PTA
1/0 Bank 7
IN2_S[0:35] e 5 5o e USH
NG o1 Eo| LOIN_7
LO1P_7
JN2 _S2 Cc2
553 C LoaN7
LO2P_7
JN2_S4 D2
5o5 o] LO3N_7
LO3P_7
JN2_ S6 E4
557 £2] LOAN_7
LO4P_7
JN2 S8 E2
559 £7{ LOBN_7
LO6P_7
JN2_S10 E5
PN o | LION7
L19P_7
JIN2_S12 E4
PRSE] £ | L2IN7
L21P_7
JN2_S14 E2
5515 £ L22N7
L22P_7
JN2 S16 G4
ST G| L24N7
L24P_7
JN2_S18 G2
2519 Gl L43N_7
L43P_7
JN2_S20 H5.
2 521 6 L45N_7
2 522 L45P_7
J H4
2523 3 L46N_7
2 524 L46P_7
J H2
5a55 H] LasN_7
L48P_7
JN2_S26 J4
2 527 a3 L49N_7
= L49P_7
JN2_S28 12
5859 17 L5IN 7
L51P_7
JN2_S30 J5
PIETR e | L52N_7
L52P_7
JN2_S32 K6
PR Lo L54N_7
L54P_7
JN2 S34 K4
5S35 i3 | L9IN_7
i ] LotP_7
LED3 i L93N_7
LED4 L5 L93P_7
LED5 5] LeaN_7
LED6 3 L94P_7
LED7 L96N_7
121 9gp 7
BGA
ITitle
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+3.3V_FUSED
A

T10
PMC-t 0- PMC CONNECTORS
THOLE
R132
R131 150 ohms
VCCO_ADJ R135
R134
1 ; SPRTN Nl ?éDN// LEDO 1 20 2
] 5 D3 ceoph D6 N// e PMC_IN_PO 3 é i 4 PMC o
1 2 D4 D7_py”” LED PMC_IN_P 5 6 PMC
LED3 5 6
N i i = L e e LA = 1
1 257 ieot SloN// e EMC N P4 o 102 NN N
1 2 D8 )11N// LED (D7 EH i v BT
LED
gigé PMC IN HEADER
150 ohns
R140
R139 PMC_IN_P[0:4] >
PMC_IN_N[0:4] )
T3
THOLE J2
1 2
PMC OUT PO qé 21 PMC OUT NO
PMC _OUT P1 53 26 PMC_OUT_ NI\
N\ PMC OUT P2 7 o8 PMC OUT NN
PMC _OUT_P3 9; 5 [ PMC_OUT N2\
PMC OUT P4 11 12 PMC OUT NN
Bl 2
13 14
PMC OUT HEADER
+3.3V_FUSED
PMC_OUT_P[0:4] )
PMC_OUT_N[0:4] )
J1
SAMTEC_PWR_AO 11, 2 —;,
SAMTEC_PWR_A1 3 4 4
SAMTEC_PWR_BO 5 6 |8
SAMTEC_PWR_B1 v g |-8
SAMTEC_PWR_CO
SAMTEC_PWR_C1 -
SAMTEC PWR DO SAMTEC PWR PINS
. SAMTEC_PWR_D1
50. 0000 MHz Cscillator
+?S3V_FUSED T
Ground Pins
T8 T5 T16
X1 THOLE 11, 11, 11,
11 o vee & THOLE THOLE THOLE
2 GND out 2 S XTAL_CLK \
osc —— c59
0.1uF
Ground Cips
A4 T2 T13 T14 T7 T6 T17 T9 T15
S ] L ] ] e
TPAD TPAD TPAD TPAD TPAD TPAD TPAD TPAD
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